e e=leidsraril<

Information ===

va 130

Vorl#éufige technische Daten
Hersteller: VEB Werk fiir Fernsehelektronik Berlin 1/84

Der Sender VQ 130 ist eine GaAs-Hochleistungs- &eh8use. Der Einsatz des Senders erfolgt in
emitterdiode mit Si-Fotodiode (Monitordiode) der Lichtleiternachrichtentechnik mit groBen
und Lichtwellenleiter mit Stecker. Ubertragungsliingen. ‘

Das Bauelement befindet sich in einem Metall-

425 L2585

Lichtwellenlerterstecker
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SW 74 Anode Sender

Katode Empfanger

telle der
HKennzeichnung
Temperatur-
Mebpunkt

- Anode Empfinger  Katode Sender

Masse : 20 g @ des LWL-Kerns
Stendard : TGL 39700 ¢ des LWL-Mantels
x) innere Verbindung mit Ldnge des LWL's 3 mm; 1mm auch zuldssig.
Anode-Sender mdglich LWL-Steckverbinder nach Angaben des Herstellers
Befestigung auf einer Kithlfldche

)
; nach TGL 55141/02
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Grenzwerte bei & = 5 bis 25 %
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(periodisch)

Durchlafgleichstrom

Sperrgleichspannung
bei & = 5...50 °C
Betriebstemperatur-
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Lagerungstemperatur-
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Anderungen vorbehalten!
RedaktionsschluB3 Dezember 1983
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BE-Nr. VQ 130: 137 86 11 101 130301

lichkeiten oder
lichkeiten abgeleitet werden.
Anderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritts sind vorbehalten.

Die vorliegenden Datenblatter dienen
ausschliellich der Information!

Es konnen daraus keine Liefermog-
Produktionsverbind-
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